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Halkogen komponentli yarimkecirici tobagaloerin moahluldan kimyovi tisulla ¢okdiiriilmasi texnologiyasinin islonmasi, miixtalif
althglar {izorinda torkibi anion vo kation avozlomasi ilo genis intervalda doyison bork mohlullarin alinmasina, alinmis tabagslords va
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onlarin osasinda hazirlanmig strukturlarda elektron proseslorin vo coroyanke¢mo mexanizmlorinin todqiqine, miasir yarimkegirici
elementlorin osas kommoHenti olan Hasuwk tobogolorin  vo totbiq olunan texnologiyaneiH Mikro- vo nanoelektronikada totbiq
imkanlarinim aragdirilmasina hasr olunmusdur. Aparilan tadgiqatlar gosterilon metodla nano6lgiilii tobagalerin, nanodlgiilii hissaciklorin
ba nanomateriallarin alimmasinda, nanodlgiilii invers toboqe Vo oOtiirlicii kanalin corayankegmo mexanizmina tasiri masalalorinin
arasdirilmasina, eloca do onlarin ¢ixi¢ parametr vo xarakteristikalarinin nano6lgiilii klaster vo qosulmalardan asililiginin 6 yronilmosinds
bdyiik rol oynayir.

Cd1xZnyS, Cd1xZnySe, CdSixSex va CdSerxTex nazik taboagolorinds ilk dofs miigsahido olunan neqatron effektlor vahid elektron-
molekulyar mexanizmi asasinda izah olunmusdur.

Cd1xZnyS, CdixZnySe nazik tabagelorinde miisahids olunan isiqla vo elektrik sahasi ilo induksiyalanmis agqar fotokegiriciliyi,
fotokimyoavi reaksiyalarm, spektral yaddas vo anomal fotortgiricilik effektlorinin mexanizmi verilmisdir. In,Os-Cdi.xZnySe-In injeksiya
diodlarinda carayankecirma mexanizminin fotohoassasligin vo injeksiya coroyaninin stimulyasiya effektlori ilo bagli oldugu
miayyanlosdirilmisdir.

CdS tobogolerinds p-tip kemiriciliyin xarakteri miioyyanlosdirilmis, diizlondirmo omsali k=10%-10* olan p-n kegidlorin alinma
texnologiyasit iglonmig,  Al/p-CdS strukturasinda coroyankegmo mexanizmi gostorilmigdir. Ni-Cdi«ZnS B Ag-CdSi.(Sex
strukturlarinin elektrofiziki xassalori Oyronilmis, Al-Al,03-CdS1.xSex MDY -strukturlarminda dielektrik gqatinin miixtalif qalinliglarinda
JIMENIEKTPUK TaThIHBIH MIXTSUIM( TallbIHIBIIIApBbIHAA coroyankecma mexanizminin tobioti dyronilmisdir. Mshluldan ¢dkdiirme iisulu
ilo CupS-Cdi1xZnyS, CuzSe-CdixZnySe, CdSixSex-Cdi1xZnyS heterostrukturlart alinmig, onlarda coroyanke¢monin tunel vo
termoemissiya mexanizmilori ilo bagli oldugu miioyyon olunmusdur.
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